
研 究 会 プ ロ グ ラ ム

12月3日(金)

オープニング 10:00∼10:05 国際交流ホール III

ショートプレゼンテーション I 10:05∼11:05 国際交流ホール III

I-3～I-22の順に、1発表当り 3分以内。

チュートリアル講義 11:20∼12:30 国際交流ホール III

TL-1 私が感じる光物性の魅力 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1
櫛田孝司 / 大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授

特別講演 13:30∼14:30 国際交流ホール III

OL-2 励起子光物性と量子情報 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·5
枝松圭一 A,B

(A東北大学電気通信研究所, B科学技術振興事業団CREST)

ショートプレゼンテーション II 14:45∼16:05 国際交流ホール III

II-23～II-48の順に、1発表当り 3分以内。

ポスター発表 I 16:05∼18:20 国際交流ホール I, II

I-3 MgAl2O4:Eu2O3結晶における発光緩和過程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·9
加藤誠之，Azah Ahmad Bakir，中川英之

(福井大学工学部)

I-4 Tl+を添加したKH2PO4(KDP)の光学特性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·13

冬木哲朗、大野宣人
(大阪電通大・工)

I-5 作製方法による PbCl2結晶の発光スペクトルの相違 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·17

松本新司、　鈴木従義、　中川英之
(福井大学工学部)
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I-6 PbCl2-PbI2混晶の吸収及び発光に関する研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·21

近間裕治，中島康夫，中川英之
(福井大学工学部)

I-7 対称ジアセチレン結晶における自己束縛励起子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·25

山本大策、白野貴士、泉裕一郎、伊東千尋
(和歌山大学システム工学部精密物質学科)

I-8 ポリジアセチレン（ETCD）のサーモクロミズム · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·29

白野貴士、山本大策、泉裕一郎、伊東千尋
(和歌山大学システム工学部精密物質学科)

I-9 半磁性半導体CdMnTeにおける高密度励起効果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·33

片山浩一, 宮島顕祐, Andrey Kapitonov, 芦田昌明, 伊藤正
(大阪大学大学院基礎工学研究科)

I-10 時間分解円二色性/発光によるCd1−XMnXTeダーク励起子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·37

山室智文、橋本佑介、三野弘文、松末俊夫 A、音賢一 B、室清文 B、
嶽山正二郎 C

(千葉大院・自然科学、千葉大・工 A、千葉大・理 B、東大・物性研 C)

I-11 Formation Dynamics of Free Exciton Magnetic Polaron in Diluted Magnetic
Semiconductor Bulk-CdMnTe · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·41
橋本佑介、三野弘文、山室智文、松末俊夫 A、
G. KarczewskiB, T. WojtowiczB, J. KossutB、嶽山正二郎 C

(千葉大院自然、A千葉大工、Bポーランド科学アカデミー、C東大物性研)

I-12 スパッタリング法による高品位 ZnO結晶薄膜の作製とその光学特性 · · · · · · · · · · ·45

下村 剛哉、金 大貴、溝口 幸司、中山 正昭
(大阪市立大学大学院 工学研究科)

I-13 ZnO薄膜における高密度励起子状態のダイナミクス · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·49

新井伸幸 A、武田淳 A、高恒柱 B、八百隆文 B

(A横浜国立大学大学院、B東北大学金属材料研究所)

I-14 二光子共鳴励起法によるCuCl量子ドット中の
閉じ込め励起子分子に関する研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·53

宮島顕祐 A,C , 篭谷勇児 A, 大畠悟郎 B, 芦田昌明 A,C , 枝松圭一 B,C ,
伊藤正 A,C

(A阪大基礎工, B東北大通研, CCREST-JST Agency)

I-15 CuCl量子ドットにおける強励起下での励起子分子発光の時間分解測定 · · · · · · · ·57

篭谷勇児 A, 宮島顕祐 AC , 齋藤伸吾 B, 芦田昌明 AC , 伊藤正 AC

(大阪大学大学院基礎工学研究科 A,
情報通信研究機構関西先端研究センター B, CREST-JSTC)

I-16 SiC微粒子中の free-carrierと赤外吸収に関する研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·61

井上尚吉、林真至
(神戸大学大学院自然科学研究科)
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I-17 Auナノ結晶による Er3+ドープ SiO2sol-gel薄膜の発光増強 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·65

真名垣暢人、福島正憲、藤井稔、柳久雄、林真至
(神戸大学大学院自然科学研究科)

I-18 量子ドット間に生じる輻射力とポラリトニック分子形成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·69

飯田琢也 A、石原一 A,B

(大阪大学大学院基礎工学研究科 A, CREST-JSTB)

I-19 光捕集性小型デンドリマーにおける光励起エネルギー伝達ダイナミクス · · · · · · ·73

赤井一郎 A、岡田明 A、鐘本勝一 A、唐沢 力 A、橋本秀樹 A,C、木村 睦 B,C

(A阪市大院・理・物性物理学、B信州大学・繊維学部、CPRESTO科技団)

I-20 1.5µm帯励起による Fe+イオン注入 In0.53Ga0.47Asからのテラヘルツ波放射 · · · ·77

鈴木正人, 斗内政吉
(大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター)

I-21 ナノスター型光捕集性デンドリマーのエネルギー伝達ダイナミクスの
温度依存性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·81

岡田 明 A、赤井 一郎 A、鐘本 勝一 A、唐沢 力 A、橋本 秀樹 A,C、
木村 睦 B,C

(A大阪市立大学大学院 理学研究科、B信州大学 繊維学部、
CPRESTO 科技構)

I-22 テラヘルツ時間領域分光法による SrTiO3薄膜のTO1ソフトモード観測 · · · · · · ·85

小谷 研太、Mukul Misra、川山 巌、村上 博成、斗内 政吉
(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター)

ポスター発表 II 16:05∼18:20 国際交流ホール I, II

II-23 CuI薄膜における励起子-励起子散乱発光のダイナミクス · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·89

市田秀樹 A、下村 剛哉 B、溝口 幸司 B、兼松泰男 A、中山 正昭 B

(A大阪大学先端科学イノベーションセンター、
B大阪市立大学大学院工学研究科)

II-24 層状結晶GaSeにおける高密度励起子の非線形光学スペクトル · · · · · · · · · · · · · · · ·93

大北 健児、丹治 淳、鐘本 勝一、赤井 一郎、唐沢 力
(大阪市立大学大学院　理学研究科)

II-25 NaGdF4:Pr3+,Eu3+の真空紫外励起発光 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·97

鄭剛志 a、平井豪 b、橋本哲 c、大野宣人 a,b

(大阪電通大工 a、大阪電通大AFPCb、大阪女子大理 c)

II-26 TlBr(I)の励起子発光の沃素濃度依存性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·101

上田浩之、園田純一、岡村美未子、藤井淳浩 ∗

(熊本大学　自然科学、衝撃・極限セ ∗)
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II-27 逆問題解析を用いた移動度スペクトル評価：
エピタキシャルGaAs薄膜と高配向グラファイト膜への応用 · · · · · · · · · · · · ·105

菊池紀史、井上洋輔、酒井政道
(埼玉大学工学部)

II-28 単一のカーボンナノチューブにおける発光ブリンキング現象 · · · · · · · · · · · · · · · ·109

松田一成 A,B,C、金光義彦 A、斎木敏治 C,D、村上陽一 E、宮内雄平 E、
丸山茂夫 E

(A京都大学化学研究所、B科学技術振興機構さきがけ、
C（財）神奈川科学技術アカデミー、D慶応大学理工学部、
E東京大学工学部)

II-29 ２次元電子発光の励起スペクトルに現れる shake-up process · · · · · · · · · · · · · · · · ·113

村上剛史、中田博保 A、藤井研一
(阪大院理、A大教大教養)

II-30 GaInNAs/GaAs単一量子井戸構造の光学特性に対する窒素混晶化効果 · · · · · · ·117

野村江介、山田隆史 A、猪口康博 A、高岸成典 A、中山正昭
(大阪市大院工、住友電工（株）伝送デバイス研究所 A)

II-31 磁場下CdTe/Cd0.75Mn0.25Te細線構造における正孔スピンの再配列と
異方的磁気光学効果の発現 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·121

原田幸弘A、永沼良太A、喜多隆A,B、和田修A,B、L. MarsalC、H. MarietteC、
安藤弘明 D

(A神戸大学大学院自然科学研究科、BVBL、CCNRS、D甲南大学理工学部)

II-32 CdTe/Cd0.75Mn0.25Te細線構造における励起子エネルギーの異方的緩和特性· · ·125

永沼良太A、原田幸弘A、喜多隆A,B、和田修A,B、L. MarsalC、H. MarietteC

(A神戸大学大学院自然科学研究科、B神戸大VBL、CCNRS)

II-33 ゾルゲル法により作製したアナターゼ型二酸化チタンにおける永続光伝導 · · ·129

河尻晃明　伊東千尋
(和歌山大学大学院システム工学研究科)

II-34 ルチル型二酸化チタン結晶における過渡光伝導 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·133

篠部光義、伊東千尋
(和歌山大学システム工学部精密物質学科)

II-35 水熱合成法による ZnOナノ結晶の作製と評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·137

楊莉　蓮池紀幸　西尾弘司　木曽田賢治 ∗　一色俊之 播磨弘
(京都工芸繊維大学　 ∗和歌山大学)

II-36 SiO2膜に分散した ZnOナノ粒子の顕微発光分光 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·141

佐竹保彦 A，石墨淳 A， 山本愛士 A，金光義彦 A,B

(奈良先端大 物質創成 A，京都大学 化学研究所 B)

II-37 CdSe/ZnS/TOPO系ナノ微結晶の結晶成長と発光特性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·145

萩原 泉，長谷川 篤史，松林正行，小田 勝，谷 俊朗
(農工大院工)
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II-38 CdSe/ZnS/TOPO系ナノ微結晶の光誘起効果；発光増大と雰囲気依存性· ·· · ·149

岩見憲也、長谷川篤史、萩原泉、小田勝、谷俊朗
(農工大院工)

II-39 不純物ドーピングによるＳｉナノ結晶の発光特性制御 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·153

山口泰弘、二宮啓一、藤井 稔、林 真至
(神戸大学大学院自然科学研究科)

II-40 Erと Siナノ結晶を同時ドープした SiO2薄膜の高 Er濃度領域における
発光特性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·157

松本公久、今北健二、藤井 稔、林 真至
(神戸大学大学院自然科学研究科)

II-41 単層カーボンナノチューブにおける磁気光学スペクトル · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·161

市田正夫 A,B，脇田浩之 A，片浦弘道 C，阿知波洋次 D，安藤弘明 A

(甲南大理工 A，PRESTO-JSTB，産総研 C，都立大理 D)

II-42 シリコン基板上に成長した単層カーボンナノチューブの加熱効果に関する
ラマン散乱評価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·165

村上俊也, *木曽田賢治, 播磨弘, 道上一也, 一色俊之
(京工繊大院工芸, *和歌山大教)

II-43 一光子・二光子励起による有機ラジカル結晶TTTAにおける光誘起相転移· · ·169

小栗誠司、西澤孝史、武田淳、井上俊一 A、小平哲也 A

(横浜国立大学大学院、A産業技術総合研究所)

II-44 電荷移動錯体TTF-BA単結晶の相転移の光学検出 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·173

長尾喜信、田中英明、伊東千尋
(和歌山大学システム工学部精密物質学科)

II-45 状態混合による光誘起スピン偏極 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·177

宮崎州平、石川　潔 A、高木芳弘 A

(姫路工業大学大学院理学研究科、A兵庫県立大学大学院物質理学研究科)

II-46 ストークス・反ストークス散乱光強度比とモードの散逸性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·181

渡辺純二、渡辺誠 ∗、木下修一
(大阪大学・生命機能研究科, ∗大阪大学・理学研究科)

II-47 半導体/誘電体多層膜の後方擬似位相整合による第二高調波発生と
フォトニックバンド効果 III · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·185

南口勝 A,B、長尾太介 C、鈴木貞一 C、芦田昌明 A,B、伊藤正 A,B

(A大阪大学大学院基礎工学研究科、BCREST-JST、
C 富士ゼロックス　先端デバイス研究所)

II-48 オートクローニング法で作製したフォトニック結晶の光学特性 · · · · · · · · · · · · · ·189

渡辺良祐 A、堀内典明 B、劉成有 B、森脇修 C、高橋千春 C、金子隆司 C、
瀬川勇三郎 A,B

(A東北大院理、B理研 PDC、CNTT-ATN)
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懇親会 18:30∼20:00 国際交流ホール III

12月4日(土)

ショートプレゼンテーション III 9:30∼10:55 国際交流ホール III

III-49～III-76の順に、1発表当り 3分以内。

ポスター発表 III 10:55∼12:30 国際交流ホール I, II

III-49 CsI:Sn2+の発光と緩和励起状態 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·193

大庭憲二 1、大野宣人 1,2、平井豪 2、橋本哲 3

(大阪電通大工 1、大阪電通大AFPC2、大阪女子大理 3)

III-50 ブロッキング電極を用いた光電荷測定による
鉛タングステン酸結晶における光キャリア生成の研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·197

木越聖博、伊東千尋
(和歌山大学システム工学部精密物質学科)

III-51 水素過剰 SmH2+δ薄膜（0.2 < δ < 0.6）の光学及び輸送特性 · · · · · · · · · · · · · · · ·201

南保 岳，折笠 強，酒井政道，田中幸一 A，中村 修 A，小山和子 B，
上床美也 B

(埼玉大学工学部機能材料工学科，Aカシオ計算機基礎研究所，
B東京大学物性研究所)

III-52 Ｐ型 InPにおけるフェルミ準位ピンニング機構に関するX線光電子及び
光変調反射分光研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·205

高桑淳、酒井政道、柴田大輔、斉藤由明
(埼玉大学工学部理工学研究科)

III-53 ラマン散乱によるGaMnAs薄膜のキャリア濃度と移動度の評価 · · · · · · · · · · · ·209

福村秀夫 1，蓮池紀幸 1，播磨弘 1，千葉大地 2，松倉文礼 2，大野英男 2，
木曽田賢治 3

(1京都工繊大工芸，2東北大通研，ERATO-JST，3和歌山大教育)

III-54 GaAs/AlAs多重量子井戸における電場下でのサブバンド間
エネルギーチューニングによるコヒーレント LOフォノンの増強 · · · · · · · · ·213

小島 磨、溝口幸司、中山正昭
(大阪市立大学大学院工学研究科電子情報系専攻)

III-55 フィボナッチ超格子における励起子量子ビートと
コヒーレント LOフォノンの結合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·217

古市喬干、溝口幸司、小島磨、中山正昭
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